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Mo., 06.10.14 Versetzungen in hoch dotiertem CZ-Silizium 
 Ludwig Stockmeyer, Energiematerialien THM, Freiberg 
 
 
Mo., 20.10.14 Themenschwerpunkt Leistungselektronik  
 
 
Mo., 27.10.14 Lessons learned from APC-data collection in Malaysia  
 Felix Klingert, Fraunhofer IISB, Erlangen 
 
 
Mo., 17.11.14 Wiederverwendbare Si3N4-Tiegel 
 Veronika Schneider, Fraunhofer IISB, Erlangen 
 
 
Mo., 24.11.14 Themenschwerpunkt Leistungselektronik   
       
 
Mo., 01.12.14 Optimierung optischer Gitter für LED-basierte gewerbliche und 

Architektur-Beleuchtungsmodule 
Peter Evanschitzky, Fraunhofer IISB, Erlangen 

 
 
Mo., 08.12.14 Der Einsatz von Brennstoffzellen zur Verwertung von 

wasserstoffhaltigen Gasgemischen 
 Michael Steinberger, Fraunhofer IISB, Erlangen 
 
 
Mo., 15.12.14 Themenschwerpunkt Leistungselektronik  
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Mo., 12.01.15 BiFET - Entwicklung eines bipolaren HV-Schalters spezifisch für  

4H-SiC 
Andreas Hürner, Fraunhofer IISB, Erlangen 

 
 
Mo., 19.01.15 Strukturelle Untersuchungen an GaN 
 Michael Knetzger, Fraunhofer IISB, Erlangen 
 
 
Mo., 26.01.15 Themenschwerpunkt Leistungselektronik 
 


